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Unidad de Estado Sdélido (SSD) 256 GB / PCIE 3.0 / M.2 NVME / Alto Rendimiento / 2280 MB/S Lectura / 1800 MB/S Escritura

SKU: HS-SSD-WAVE(P)/256G ~ Marca: HIKSEMI by HIKVISION  Categoria: Unidades de Estado Sélido (SSD)

$1,141.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

SSD M.2 NVMe en formato 2280 con interfaz PCle 3.0 x4, disefiado para eliminar cuellos de botella en estaciones de trabajo, sistemas de videovigilancia NVR y equipos de productividad. Ofrece lectura secuencial de 2280 MB/s y escritura de 1800
MB/s, con 320K IOPS aleatorios que permiten multitarea simultdnea sin degradacién del rendimiento. La arquitectura 3D NAND de 256 GB proporciona 100 TB de escritura garantizada y 1.5 millones de horas MTBF, asegurando durabilidad en
operacién continua. Su consumo de 1.6 W, soporte TRIM integrado y ausencia de partes méviles lo hacen ideal para entornos con restricciones térmicas y de espacio.DesempefioCapacidad: 256 GBInterfaz: PCle 3.0 x4 NVMeLectura secuencial:
2280 MB/sEscritura secuencial: 1800 MB/sIOPS aleatorios escritura: 320KMTBF: 1.5 millones de horasTBW (escritura garantizada): 100 TBFisicas / EléctricasFormato: M.2 2280Peso: 7 gTecnologia NAND: 3D NANDConsumo: 1.6 WSoporte TRIM:
IntegradoPartes moéviles: NingunaContenido del PaqueteSSD M.2 NVMe 256 GB

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 320K |OPS aleatorios para multitarea intensiva sin latencia
Caracteristica 2 Consumo de solo 1.6 W parareducir calor y extender vida Gtil
Caracteristica 3 Soporte TRIM integrado para mantener rendimiento sostenido
Caracteristica 4 Disefio sin partesmévilesde 7 g para instalacion en espaciosreducidos
Caracteristica 5 1.5millones de horas M TBF para alta confiabilidad oper ativa
Caracteristica 6 100 TB de escritura garantizada para car gas de trabaj o continuas
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